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1. Описание фонда оценочных средств (оценочных материалов)
Фонд оценочных средств (оценочные материалы) включает в себя контрольные задания и (или) вопросы, которые могут быть предложены обучающемуся в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине. Указанные контрольные задания и (или) вопросы позволяют оценить достижение обучающимся планируемых результатов обучения по дисциплине, установленных в соответствующей рабочей программе дисциплины, а также сформированность компетенций, установленных в соответствующей общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.

Полные наименования компетенций и индикаторов их достижения  представлены в общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.
2. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ОПК-6 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-6.1)
1. Объяснить температурную зависимость проводимости в металлах и полупроводниках. В каких перспективных технологиях это используется? 

2. Что является причиной различия в механизмах проводимости полупроводников и металлов? В каких перспективных технологиях это используется?
3. Пользуясь моделью ковалентной связи, объяснить понятия “электронная” проводимость, “дырочная” проводимость. Как это используется при производстве радиоэлектронной аппаратуры?
4. Пользуясь моделями энергетических зон, объяснить механизмы проводимости в металлах, полупроводниках и диэлектриках.  Как это используется при производстве радиоэлектронной аппаратуры?
5. Пользуясь моделью энергетических зон полупроводника объяснить механизм проводимости собственного полупроводника, полупроводника n – типа, полупроводника p – типа.   В каких перспективных технологиях это используется?
6. Дать определение полупроводникового материала. Какие технологии его производства вы знаете?
7. Дать определение диэлектрика.  Какие технологии его получения вы знаете?
8. Дать определение металла. Какие технологии его получения вы знаете?

9. Пользуясь моделью ковалентной связи, объяснить понятия “электронная” проводимость, “дырочная” проводимость. Как это используется при производстве радиоэлектронной аппаратуры?
10. Пользуясь моделями энергетических зон, объяснить механизмы проводимости в металлах, полупроводниках и диэлектриках.  Как это используется при производстве радиоэлектронной аппаратуры?

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ОПК-6 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-6.2)
11. Какие группы магнитных материалов вам известны? В какой радиоаппаратуре они используются?
12. Из чего складывается магнитный момент атома, и какие возможны случаи?  Нужно ли это при производстве радиоэлектронной аппаратуры?
13. Рассказать об особенностях диамагнетиков. Привести технологии используются для их определения (особенно в опытно конструкторских работах)
14. Рассказать об особенностях парамагнетиков. Привести технологии используются для их определения (особенно в опытно конструкторских работах)

15. Рассказать об особенностях ферромагнетиков. Привести технологии используются для их определения (особенно в опытно конструкторских работах)

16. Рассказать об особенностях антиферро - и ферримагнетиков. Привести технологии используются для их определения (особенно в опытно конструкторских работах)

17. Рассказать об областях применения диамагнетиков. Используются ли они при производстве радиоэлектронной аппаратуры? 
18. Рассказать об областях применения парамагнетиков. Используются ли они при производстве радиоэлектронной аппаратуры?
19. Рассказать об областях применения ферромагнетиков. Используются ли они при производстве радиоэлектронной аппаратуры?
20. Рассказать об областях применения антиферро - и ферримагнетиков. Используются ли они при производстве радиоэлектронной аппаратуры?
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ОПК-6 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-6.3)
1. Определить длину проволоки для намотки проволочного резистора с номиналом R, и допустимой мощностью рассеяния P.

	№ вар.
	Материал
	R, Ом
	P, Вт
	j, А/мм2
	[image: image3.png]


0, мкОм* м

	1
	Алюминий
	100
	100
	0,5
	0,028


2. Определить длину проволоки для намотки проволочного резистора с номиналом R, и допустимой мощностью рассеяния P.

	№ вар.
	Материал
	R, Ом
	P, Вт
	j, А/мм2
	[image: image4.png]


0, мкОм* м

	2
	Х20Н80
	2000
	5
	0,3
	1,05


3. Определить длину проволоки для намотки проволочного резистора с номиналом R, и допустимой мощностью рассеяния P.

	№ вар.
	Материал
	R, Ом
	P, Вт
	j, А/мм2
	[image: image5.png]


0, мкОм* м

	3
	Х15Н60
	2000
	5
	0,1
	1,1


4. Определить длину проволоки для намотки проволочного резистора с номиналом R, и допустимой мощностью рассеяния P.

	№ вар.
	Материал
	R, Ом
	P, Вт
	j, А/мм2
	[image: image6.png]


0, мкОм* м

	4
	Медь
	200
	100
	1,3
	0,0172


5. Определить длину проволоки для намотки проволочного резистора с номиналом R, и допустимой мощностью рассеяния P.

	№ вар.
	Материал
	R, Ом
	P, Вт
	j, А/мм2
	[image: image7.png]


0, мкОм* м

	5
	Х20Н80
	100
	100
	1,5
	1,05


6. Определить длину проволоки для намотки проволочного резистора с номиналом R, и допустимой мощностью рассеяния P.

	№ вар.
	Материал
	R, Ом
	P, Вт
	j, А/мм2
	[image: image8.png]


0, мкОм* м

	6
	Медь
	200
	100
	1,3
	0,0172


7. Определить длину проволоки для намотки проволочного резистора с номиналом R, и допустимой мощностью рассеяния P.

	№ вар.
	Материал
	R, Ом
	P, Вт
	j, А/мм2
	[image: image9.png]


0, мкОм* м

	7
	Х20Н80
	100
	100
	1,5
	1,05


8. Определить длину проволоки для намотки проволочного резистора с номиналом R, и допустимой мощностью рассеяния P.

	№ вар.
	Материал
	R, Ом
	P, Вт
	j, А/мм2
	[image: image10.png]


0, мкОм* м

	8
	Алюминий 
	2000
	5
	0,75
	0,028


9. Определить длину проволоки для намотки проволочного резистора с номиналом R, и допустимой мощностью рассеяния P.

	№ вар.
	Материал
	R, Ом
	P, Вт
	j, А/мм2
	[image: image11.png]


0, мкОм* м

	9
	Х20Н80
	1000
	10
	0,8
	1,05


10. Определить длину проволоки для намотки проволочного резистора с номиналом R, и допустимой мощностью рассеяния P.

	№ вар.
	Материал
	R, Ом
	P, Вт
	j, А/мм2
	[image: image12.png]


0, мкОм* м

	10
	Х15Н60
	1000
	10
	0,1
	1,1


3. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ОПК-6 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-6.1)
21. Физико-химические свойства полупроводниковых материалов. 
22. Области применения полупроводниковых материалов в перспективных технологиях электроники.

23. Собственные полупроводники. Как они используются в перспективных технологиях производства радиоэлектронной аппаратуры?  
24. Донорные полупроводники. Как они используются в перспективных технологиях производства радиоэлектронной аппаратуры?
25. Акцепторные полупроводники. Как они используются в перспективных технологиях производства радиоэлектронной аппаратуры?
26. Электропроводность в полупроводниках. Как она учитывается при производстве радиоэлектронной аппаратуры?
27. Токи в полупроводниках. Как они учитываются при производстве радиоэлектронной аппаратуры?
28. Влияние температуры на электропроводность полупроводников. Как они учитываются при производстве радиоэлектронной аппаратуры?
29. Влияние света на электропроводность полупроводников. Как это учитывается при производстве радиоэлектронной аппаратуры?
30. Влияние деформации на электропроводность полупроводников. Как это учитывается при производстве радиоэлектронной аппаратуры?
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ОПК-6 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-6.2)
31. Влияние сильных электрических полей на электропроводность полупроводников полученных при использовании существующих, и перспективных технологиях производства. 
32. Структура и проводимость германия. Насколько перспективен данный элемент?
33. Структура и проводимость кремния. Насколько перспективен данный элемент?
34. Полупроводниковые соединения типа АIIBVI. Характеристики. Области применения в электронике.

35. Полупроводниковые соединения типа АIIIBV. Характеристики. Области применения в электронике.

36. Твердые растворы на основе полупроводниковых соединений. Характеристики. Области применения в существующей и перспективной электронике.
37. Физико-химические свойства проводниковых материалов. Нужно ли их учитывать во время НИР?
38. Параметры и характеристики проводимости проводниковых материалов. Нужно ли их учитывать во время ОКР?
39. Материалы с высокой удельной проводимостью. Сверхпроводники. Криопроводники. Характеристики. Области применения в электронике. 
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ОПК-6 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-6.3)
1. Определить падение напряжения в линии электропередач длиной L при температуре То1 , То2 , То3 , если провод имеет сечение S и по нему течет ток I.

	№ вар.
	Материал
	То1, С
	То2, С
	То3, С
	L, км
	S, мм2
	I, А

	1
	Al
	-50
	+20
	+50
	50
	10
	80

	2
	Cu
	-30
	0
	+30
	500
	30
	250

	3
	Cu
	-30
	+25
	+50
	500
	25
	200

	4
	Al
	-40
	+10
	+60
	200
	10
	80

	5
	Al
	-50
	+20
	+50
	200
	5
	40


2. Определить длину проволоки для намотки проволочного резистора с номиналом R, и допустимой мощностью рассеяния P.

	№ вар.
	Материал
	R, Ом
	P, Вт
	j, А/мм2
	[image: image13.png]


0, мкОм* м

	1
	Алюминий
	100
	100
	0,5
	0,028

	2
	Х20Н80
	2000
	5
	0,3
	1,05

	3
	Х15Н60
	2000
	5
	0,1
	1,1


3. Один из магнитных сплавов с прямоугольной петлей гистерезиса ППГ имеет следующие параметры: поле старта Hо , коэрцитивную силу Hс, коэффициент переключения Sф. В качестве научно-исследовательской работы - Найти время переключения [image: image14.png]


.

	№ варианта
	Ho, А/м
	Hc, А/м
	Sф, мкк/м

	1
	3
	3
	14

	2
	4
	4
	16


4. Магнитодиэлектрик выполнен из порошков никелево-цинкового феррита HН400 и полистирола с объемным содержанием магнитного материала [image: image15.png]


. В качестве научно-исследовательской работы - Определить магнитную и диэлектрическую проницаемость материала [image: image16.png]


и [image: image17.png]


, если магнитная диэлектрическая проницаемость магнитного материала [image: image18.png]


а, [image: image19.png]


м имеет заданные значения. Диэлектрическая проницаемость полистирола [image: image20.png]


Д = 2,5.

	№ варианта
	[image: image21.png]



	[image: image22.png]


м

	1
	0,1
	40

	2
	0,2
	20


5. Конденсаторная керамика при 20° С имеет проводимость [image: image23.png]


° = 10-13 Сим/см. В качестве научно-исследовательской работы ответить - Какова проводимость [image: image24.png]


т при заданной температуре, если температурный коэффициент сопротивления [image: image25.png]


= 0,8?

	№ варианта
	Т° , С

	1
	25

	2
	29


6. Определить пробивное напряжение Uпр между электродами конденсатора на рабочей частоте f, если температура, до которой нагревается в электрическом поле диэлектрический материал толщиной h конденсатора, не превышает Токр.

	№ вар.
	Материал
	f, кГц
	h, мм
	Т, оС
	tg [image: image26.png]



	[image: image27.png]


tg [image: image28.png]


, 1/К
	[image: image29.png]



	[image: image30.png]B e

pad]





	1
	Гетинакс
	10
	2
	50
	0,04[image: image31.png]


 0,08
	0,09
	4,5
	30

	2
	Картон электроизол.
	100
	0,5
	30
	3 * 10-4
	8 * 10-3
	1,5
	15


7. Как изменится электрическая прочность воздушного конденсатора, если расстояние между электродами уменьшить от h1 до h2?

	№ варианта
	H1, см
	h2, см

	1
	1
	0,1

	2
	1
	0,01


8. Определить длину проволоки для намотки проволочного резистора с номиналом R, и допустимой мощностью рассеяния P.

	№ вар.
	Материал
	R, Ом
	P, Вт
	j, А/мм2
	[image: image32.png]


0, мкОм* м

	1
	Алюминий
	100
	100
	0,5
	0,028

	2
	Х20Н80
	2000
	5
	0,3
	1,05

	3
	Х15Н60
	2000
	5
	0,1
	1,1

	4
	Медь
	200
	100
	1,3
	0,0172


9. Определить пробивное напряжение Uпр между электродами конденсатора на рабочей частоте f, если температура, до которой нагревается в электрическом поле диэлектрический материал толщиной h конденсатора, не превышает Токр.

	№ вар.
	Материал
	f, кГц
	h, мм
	Т, оС
	tg [image: image33.png]



	[image: image34.png]


tg [image: image35.png]


, 1/К
	[image: image36.png]



	[image: image37.png]B e

pad]





	1
	Лавсан
	1000
	0,11
	45
	3 * 10-3
	1,2 * 10-2
	1,2
	13

	2
	Стеклотекстолит
	10
	1
	60
	2 * 10-2
	0,02
	3,5
	22


10. Определить падение напряжения в линии электропередач длиной L при температуре То1 , То2 , То3 , если провод имеет сечение S и по нему течет ток I.

	№ вар.
	Материал
	То1, С
	То2, С
	То3, С
	L, км
	S, мм2
	I, А

	1
	Al
	-50
	+20
	+50
	50
	10
	80

	2
	Cu
	-30
	0
	+30
	500
	30
	250


